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S|Ctapered
SICvantage tapered

flir Sofortversorgungen



SICmatrix surface

Die Mikrostruktur und der Reinheitsgrad der SIC Oberflache
.SlCmatrix” stellen eine sichere und dauerhafte Osseointegration dar.

»SlCmatrix” Oberflachenbehandlung

Regular SLA ,SICmatrix”
Bestrahlung mit Bestrahlung mit
Aluminiumoxid rundem Zirkondioxid

Nach dem Abstrahlprozess mit Zirkonkiigelchen und der Atzung sowie Reinigung,
sind keine Ruckstande auf der Oberflache erkennbar. Der Grad der Abrasion
durch die Abstrahlung mit Zirkon ist geringer — wir sprechen von einer
Oberflachenkonditionierung.

Die mittlere Rauheit betragt SA = 1,0 pm



SlICtapered
SICvantage® tapered

@ SIC tissue? concept

Fir den Erhalt des krestalen Gewebes

@ SIC multi tapered design
Optimale Primérstabilitat mit
vertikaler Insertionskontrolle

SIC apical stabilising geometry

Ideal fiir:

— Sofortimplantation
— Sofortbelastung

— Sofortversorgung
— Safe on Four
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SICmatrix Surface

Die Mikrostruktur und der Reinheitsgrad
stellen eine sichere und dauerhafte
Osseointegration dar.



() SIC tissue? concept

Erhalt des krestalen
Gewebes

Plattform Switching und Dekompres-
sionszone flir den Erhalt des krestalen
Hart- und angrenzenden Weich-
gewebes, sowie einfaches prothe-
tisches Handling.

() SIC multi tapered design

Optimale Primarstabilitat mit
vertikaler Insertionskontrolle

Moderat konisch zulaufend im mittleren Teil,

und steiler werdend zum Apex.

Dies flihrt zu:

— Flexibles vertikales Insertionsniveau
mit optimaler Primarstabilitat

— Tiefere initiale Positionierung fiir
ein einfacheres Handling

SIC apical stabilising
geometry

Apikales Gewindedesign

Hervorragende Selbstschneideeigen-
schaft, welche schwierige anatomische
Voraussetzungen tiberwindet und zu
einer hohen Implantatstabilitat fiihrt.



SlICtapered SlCvantage® tapered
(O Innensechskant Verbindung Konische Verbindung

. ¢ Durch “Kaltverschweissung” selbsthemmende
e Sehr praziser interner Hex

— nahezu keine Mikrobewegung

¢ Mit langen Fiihrungsfléachen
— flir hdchste mechanische Stabilitat

e /uverldssige Retention der Abutment-
komponenten
— zur Vermeidung von Schraubenlockerung

e Finheitliches Drehmoment von 20 Ncm
bei allen Halteschrauben

e Plattform Switching
— fiir einen besseren krestalen
Knochenerhalt

e SwissSeal®
— funktionales Abutmentinterface flr
minimale Knochenresorption

Morse Taper Verbindung mit einem
Konuswinkel von 2,8°
— keine Schraubenlockerung

e Fixation der prothetischen Versorgung mit

oder ohne Halteschraube
— einfachere prothetische Versorgung

e SICvantage® “Swiss Cross”: 4-Nuten Index

— zur sicheren Paositionierung des Implantats
und des Abutments sowie der prazisen,
offenen und geschlossenen Abdrucknahme

e Ausserordentlich hohe mechanische Stahilitat

auch bei 3,0 mm Implantaten
— fiir sichere klinische Resultate

e Einfache und sichere Entfernung des

Abutments aus dem Innenkonus mittels eines
Ausdrehinstruments. Sogar nach mehreren
Jahren der Belastung

— fiir eine einfache Handhabung

e Plattform Switching

— fiir einen besseren krestalen Knochenerhalt
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